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研究成果の概要（和文）：加速セルドライバー用の新型SiC-JFETパワーモジュールを開発した。本パワーモジュールは
2.4kVの高耐圧SiC-JFETを2in1構成で接続し、両面冷却構造のよりkWクラスの放熱を可能にすることを目指した革新的
なものである。
　評価試験の結果、放熱性能では設計値には及ばなかったものの従来品の約２倍となる400Wの放熱が可能であることが
実証された。スイッチング性能においては従来品と同等以上であることが示された。また、本パワーモジュールと従来
素子を組み合わせたハイブリッド構成のスイッチング電源を試作し、1MHz相当のパルスを発生することが実証された。

研究成果の概要（英文）：A SiC-JFET Power Module　for the accelerator cell driver has been developed, 
which is a novel innovative device that has the scheme of 2 in 1 construction of 2.4 kV high voltage JFET 
and that have the heat exhaust capacity of kW range.
The performance evaluation tests exhibit that the device has the heat exhaust capability of 400 W, the 
value of which is twice higher than the conventional device and that the switching performance is better 
than the conventional device. Also a prototype switching power supply utilizing the developed device was 
assembled, which proved the capability of equivalent 1 MHz operation.

研究分野： パルスパワー

キーワード： 誘導加速　高繰り返し　パワーモジュール　パルス電源
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